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НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
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В работе [1] была указана возможность влияния приповерхностного электронного слоя на энергию отдельного фотоэлектрона. Это дало возможность получить качественное объяснение обнаруженных ранее экспериментальных фактов, связанных с наличием фотоэлектронов с неожиданно высокой энергией – вплоть до 600
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 [2] при воздействии пикосекундных лазерных импульсов на металлическую мишень.

В представленной работе проводится дальнейшее развитие физической идеи о возможности влияния электрического поля приповерхностного электронного слоя на энергетический спектр фотоэлектронов. В частности, в дополнение к полученным ранее результатам, проведено исследование о соотношении вероятностей образования "быстрых" фотоэлектронов за счёт электронного слоя или из "хвоста" функции распределения Максвелла.

В предлагаемой работе проведено численное моделирование энергетического спектра фотоэлектронов с учётом влияния элетрического поля приповерхностного электронного слоя. Результаты численного расчёта приведены на рисунке и достаточно хорошо совпадают с экспериментальными натурными данными.
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Максимальная энергия ”быстрых” фотоэлектроннов (a) и вероятность появления электронов с данной энергией (b) в зависимости от интенсивности пикосекундного лазерного импульса (Iem(1)=0.3(1010 W/cm2, Iem(2)=1.1(1010 W/cm2, Iem(3)=3(1010 W/cm2 )
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